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L'Institut Carnot STAR (IC STAR) repose sur la volonté commune de 8 laboratoires,
localisés sur Marseille Nord, de fédérer leur potentiel d’innovation et de partenariat
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L'IC STAR présente un large spectre d’activités,
allant de la recherche fondamentale aux
innovations technologiques, et couvre 4
domaines scientifiques principaux :

Matériaux

Micro et Nanoslectronigue
Mécanique et Energétique
Traitement de I'Information et Systémes

Implication de

Dédiées a la Micro et la Nanoélectronique :

Caractérisation Electrique :
mémoaires innovantes et émergentes, capteurs...

Simulation Numérique : plateforme dédiée a la
simulation de dispositifs et de circuits

Activités de Recherche a I'Etat de I’Art en
Micro et Nanoélectronique :

Dispositifs Ultimes sur Silicium ; caractérisation
electrique, modélisation compacte et simulation
numérique de dispositifs nanométriques

Mémoires : de I'étude des matériaux au design de
véhicules de test, modélisation, simulation,
caractérisation électrique et analyse de fiabilité

Conception de Circuits Intégrés : CMCS, front-
ends haute fréguence et large bande, System-0n-
Chip bas co(t et basse consommation

Microcapteurs : multi-capteurs (gaz, lumiére,
température...), étude des matériaux sensibles,
methodes d'acquisition et de traitement des données

Photovoltaique et Optoélectronique : cellules
silicium et organiques, matériaux nanostructurés
pour l'optique, surface anti-réfléchissantes

Traitement du Signal : filtrage stochastique
adapté, transmission filaire, sécurité des cartes a
puces, protocoles de communication

RFID Capteurs : systémes sans fil et RFID, tags
sans contact, tracabilite, design d’antennes,
recupération d’énergie

I’IC STAR sur des Plateformes

technologies

Equipements en Salle Blanche : fabrication de
micro et nano-dispositifs (capteurs, photoveltaique...)

ASTEP : Altitude Single-Event Effects Test Eurcpean
Platform (circuits, dispositifs nanométriques avanceés)

Caractérisation Physique : MET, DRX, SIMS, AFM,
C-AFM, ellipsometre, ...
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